Schitissel-Nr. ELN: 137 87 73 0
Hersteller: HFO

ME — Stiick (076)

Schaltkreis DS 8212 D
3 Bit-Bustrelber mit Speicher

Erzeugnisstandard: TGL 42622

Preisbildung: PAQO 382

Bilanzorgan: HFO
Ubergeordnetes Organ: KME
Entwicklungsstelle: HFO
Importeur:

Lieferquelle: HFO, MBH

Bezugseinschrankung:
Garantie:

Standards dber
Einsatzbedingungen:
Internationale Standards
und Empfehlungen:
Grundlagenstandards:

TGL 24951

ZAK-Nr. Typ Gehiuseart
137 8713 004 ......
821284 ' DS 8212 D Plast

Berelchnungsbeispiel: Schaltkreis DS 8212 im Plastgehduse (D)

SCHALTKREIS DS 8212 D-TGL 42622
ZAK-NR. 137 8773 004 821284

Bezcichnung:
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DS 8212D

Technische Charakteristik

Verwendung

Der Schaltkreis DS 8212 D ist ein Bustreiber mit Spemher fir eine Daten-
breite von 8 bit.

Er enthilt zusitzlich eine Logik zur Bildung von Interruptsignalen und Tri-
state- Ausgangsstufen. B

Mit den Steuereingingen S1 und S2 (Device select) kann der Schaltkreis
angewiihlt werden, d. h. mit 81 x 82 = H wird das SR-Flip-Flop fiir die Bil-
dung des Interruptsignals (Status-Flip-Flop) gesetzt und ein hochohmiger
Ausgangszustand wird aufgehoben.

Der MD-Eingang (Mode) dient ebenfalls zum Aufheben des hochohmigen
Ausgangszustandes (MD — H). Gleichzeitig wird ein Taktsignal (C) fir die
D-Flip-Flops durch (S1 x S2) gebildet.

Anderenfalls, wenn MD ==L, ist, wird der,h Zustand der Au‘igangmtufen nur
durch (S1 x S2) bestimmt, und der Takt (C} durch STB gebildet. Uber den
Eingang STB (Strobe) wird weiterhin das SR-Flip-Flop synchron zuriickge-
setzt. .
Uber dem CLR-Eingang werden die D-Flip-Flops zuriickgesetzt und das
SR-Flip-Flop gesetzt. Wenn das SR-Flip-Flop gesetzt ist (Q = H), ist der
Interruptzustand aufgehoben (INT = H).

Masse: =25g

Geometrische Abmessungen (MaBbild, Bauform): 21.3.12.2.24
Bauform nach TGL 26713 s. S. 137 87/0.7/1 ff.

Konstruktiver Aufbau:

Integrierter Schottky-TTL-Interface-Schaltkreis mit 2x 12 AnschluBkontak-
ten im 2,54-mm-Rastermall [iir den Einsaiz in gedruckten Schaltungen.
Lieferform: geordnet in Falt- bzw. Schiebeschachteln

MaBnahmen zur Sicherung der Funktionstiichtigkeit: -
Einbau- und Lotvorschriften s. S, 137 87/7/3...6

Einbaulage: beliebig

Anwendungstechnologieén und Behandlungsvorschriften:
Einbau- und Liétvorschriften s. S, 137 87/7/3..8

Schaltung:
Blochschaltung s. 8. 137 B7/7. 3!3
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DS 8212D
DS 8212D
Funktionstabelle 2
Blockschaltung Anschlufibelegung
CLR S1 52 STB INT
L H X X H
. L X L X H
101 [ 1Ucc Status-FF~ H X X L
Mo ]2 TINT H L H X I
A1[Cl3 | 1A8 Grenzwerte
Yi[ 44 1Y
A2 Q5 1 A7 :enl.m:rt min. max. Einheit
etriebsspannun U !
Y2 {6 Y7 Eiﬂgangsfpmungg Ucc 0 7 v
Spd 5.5 7
A3Ch7 A6 . I v
Verlustleistung Prot 750 mW
Y3[(}i8 [ 1Y6 B be
tri .
asrdo A5 etriebsbedingungen
va Y5 Kennwert min. max, Einheit
STB | 1CLR Betriebsspannung Ucc 4.75 525 v
M 152 L-Eingangsspannung Uy 0.8 v
-8y CLR: aktiv Low 8120132 E*{Sl‘ngangsspannu“g UIH 2 v
~Ausgangsstrom I <
Al..A8: Dateneingange H-Au - OL 15 mA
¥1..¥Y8: Datenausginge sgangsstrom —loH I mA
S1, $2: Device select Voreinstellzeit tv 15 ns
MD: Mode Haltezeit t 2
STB: Strobe Imoulsd h 4 ns
. . pulsdauer, ta,
CLR: Clear Strobeimpulsdauer W 30 ns
INT: Interruptl-Ausgang U b
m st : o
Funktionstabelle 1 ) gebungstemperatur 3, 0 70 C
Funktion CLR MD St 52 STB Daten- Daten-
eingiinge ausgange
L H H = x X L
_EAR e
CLEA L L L H L X L
b X x 7
Hochohmiger X L X - L i ,
Zustand X L H X 3 X 7z
H_. T _“ L X X Qs
Speichern “H L L H L X Qu
H H L H X H H
. L L
Datenbus » L L H H H H
L L
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Statische Kennwerte
giltig fiir 8, = 0...70 °C

DS 8212 D

max. Einheit

Kennwert Einsteilwerte min.

H- Ausgangsspannung UoH Upe=475V 365 \Y

L-Ausgangsspannung UpL Ucc=475V 045 V
IOL = 15mA

L-Eingangsstrom —Iy U =525V 0,25 mA

L-Eingangsstmm fiir MD —*-[]L UCC = 5,25 A% 0,75 mA
U, =045V

L-Eingangsstrom fiir S1 I Ucc =525V 1 mA
Up =045V

H-Eingangsstrom —Iy Upc =525V 10 LA

aufler MD, 51 U =525V

H-Eingangsstrom fiir MD iy U =525V 30 MA
UIH =525V

H-Eingangsstrom fiir S1 Iy Upe =525V 40 MA
UIH =525V

Ausgangskurzschiuistrom’)  —Ing Upc=35V 15 75 mA

Fluflspannung —Up Upc =475V 1.5 AY

der Eingangsdiode —Ip = 18 mA

Ausgangsstrom bei Tri-state  Inzy Ucc =525V 30 A
Upp =525V

Stromaufnahme I Upe =525V 130 mA
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DS 8212D

Dynamische Kennwerte
giiltig fiir Uoc = 5V, 9, =25°C— 5K

Kennwert Einstellwerte max. Einheit
Signalverzbgerungszeit  tpyy R1=3000 30 s
R2 = 6000
A-—Y tpLH CL = 30 [JF 30 ns
Signalverzogerungsze: tpzL R1 = 300102 45 ns
R2=60002
(S1,S2, MD)— Y Cp, = 30 pF
t Rl = 10k 45  ms
PZH R2 = 1k0
Cy. = 30pF
t Rl = 10k 45  ns
PHZ. RZ= 1KQ
t R1 =3000 45  ns
PLZ R2 =600 00"
Cp = 5pF
Signalverzigerungszeit tpHL 55 ns
CLR—-Y :
Signalverzogerungszeit tpHIL 40 ns
STB — INT o
Signalverzogerungszeit tpL H 30 ns
(S1 oder 8§2) » INT
Signalverzégerungszeit tpLY 40 ns
(STB, S1 oder 82) —» Y
') zuléssige Prifzeit: = 1s; KurzschluB nur an einem Ausgang zuldssig
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DS 8212D

Mefschaliung
DS 8212 D

5V

R1

CL R,

D212A2A83

Anmerkung .

-— Generator G1 und G2 werden nach Bedarf zugeschaltet
Zo =50 Q, f; =-1 MHz + kHz; f,=10,5 - £,
tr=1tr=12ns + 2 ns
Amplitude des Generators bezogen auf Masse: 3V + 5%

— nichtbenutzte Dateneingéinge: offen bzw, auf H legen

— nichtbenutzte Steuereingéinge sind entsprechend der Logik auf
L bzw.'H zu legen.

HZUm=45V+5Y%,
LU =0+4+02V
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Ds 8212D

Impulsdiagramme
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